Szilicium/perovszkit tandem
napelemek — atuto forradalom
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Napelemes energiatermeleés

» Ma a piac 98 %-at a kristalyos napelemek uraljak
» Kristalyos szilicium kezdi elérni a hatarait
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Napelemek hatasfokkorlatai

Carnot emission

» A tiltott savszeélességnél kisebb \
energiaju fotonok L0 p—
» A fotonok tiltott savszélesség 09 ESkANAE
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Si cella energiahasznositasa
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Napelemek hatasfoka

» Napelemek hatasfoka a hullamhossz fuggvenyéban

70 ! ! ! ! !
60 L GEAS ........................................................................................ —
570 R | —S|I|con: ________________________________________________________________________________________ i
g . .
— 40 S R Ul U S |
o
&
‘o 30 L —
=
Ll
20 T il SN U S -
10 sl S E ST R -
o) et | | | | |
0 200 400 600 800 1000 1200
Wavelength {(nm)



Tandem cella
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» Perovszkit:

» Direkt savszerkezet

» Hangolhato tiltottsav-szalesség
» Egyszerl gyarthatdsag

= Alacson hémérséklet
= Qldatbdl felvihetd

» Magas abszorpcio tényezo
» Magas toltéshordozo elettartam
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Si/perovszkit tandem
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A kutatasi kihivasok

» Két nagyon eltero viselkedésl eszkoz kombinacioja
= Hémeéréskletfiggés
= Oregedés

» Spektrumvaltozasok okozta aramillesztelenseg

» Perovszkit anyagok hianyos anyagparameterei
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Tandem cellak modellezése
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» A tandem technoldgiaval az eszkozok hatasoka és
megtermelt energiamennyisége kb. 1,5 szorosére novelhet6 a
hagyomanyos napelemekhez kepest

» Lényegesebben komplexebb mikodeés és tervezes
» Uzemi korilményekre sokkal érzékenyebb technologia

» Paradigmavaltas szukseges
= Nem hasznalhato a jelenlegi, “ugyanazt a napelemet mindenhova” elv
= Célzottan az Uzemi korulményekre tervezett napelemek
= Sokkal kuroltekintébb rendszertervezés
= Uj minésitési szabvanyok sziikségesek
= A Kkivitelezb cégeknek is mély elméleti ismeretekre lez szikséguk
= Egyedi igényekre optimalizalt megoldasok
= Tobb tervezdi lehetbség
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Koszonom a figyelmet!
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